














专利名称(译) 有机电致发光板

公开(公告)号 US20040069987A1 公开(公告)日 2004-04-15

申请号 US10/627116 申请日 2003-07-24

[标]申请(专利权)人(译) 米田KIYOSHI
西川隆司

申请(专利权)人(译) 米田KIYOSHI
西川隆司

当前申请(专利权)人(译) SANYO ELECTRIC CO.，LTD.

[标]发明人 YONEDA KIYOSHI
NISHIKAWA RYUJI

发明人 YONEDA, KIYOSHI
NISHIKAWA, RYUJI

IPC分类号 H05B33/04 H01J1/62 H01L27/01 H01L27/32 H01L29/04 H01L35/24 H01L51/00 H01L51/50 H01L51/52 
H05B33/14

CPC分类号 H01L51/5237 H01L27/3244 H01L51/5253 H01L51/524

优先权 2002216654 2002-07-25 JP

其他公开文献 US6924508

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

在整个表面上形成由诸如SiNx等硅型氮化物膜形成的第一水分阻挡层，
以覆盖TFT的漏电极和源电极。在第一水分阻挡层上，提供由有机材料
形成的第一平坦化膜。在第一平坦化膜上，提供由SiNx等形成的第二水
分阻挡层。在周边区域中，第二水分阻挡层在第一水分阻挡层上向下延
伸并与第一水分阻挡层连接。另外，使用密封构件将密封玻璃粘合到第
二防潮层。通过由第一水分阻挡层和第二水分阻挡层包围第一平坦化
膜，可以有效地防止外部水分的侵入。
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